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•  : 4.0 V ~ 36.0 V 
•  ( ) : 2.5 V ~ 12.0 V 
•  : 600 mA 
• FB  : ±1.5%  
•  : 91% 
•  : 2.2 MHz ( )  
•  : 1.2 A ( ) ( ) 
•  : 170°C ( ) ( ) 
•  : Hiccup Latch  
• 100%   
•  : 5.8 ms ( ) 
• (UVLO) : 3.35 V ( ) ( ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•  (Sn 100%)   

 

•  : 4.0 V ~ 36.0 V 
•  ( ) : 2.5 V ~ 12.0 V 
•  : 600 mA 
• FB  : ±1.5%  
•  : 95% 
•  : 400 kHz ( )  
•  : 1.2 A ( ) ( ) 
•  : 170°C ( ) ( ) 
•  : Hiccup Latch  
• 100%   
•  : 5.8 ms ( ) 
• (UVLO) : 3.35 V ( ) ( ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•  (Sn 100%)   
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•  : 4.0 V ~ 18.0 V 
•  ( ) : 1.0 V ~ 12.0 V 
•  : 600 mA 
• FB  : ±1.5%  
•  : 91% 
•  : 2.2 MHz ( )  
•  : 1.2 A ( ) ( ) 
•  : 170°C ( ) ( ) 
•  : Hiccup Latch  
• 100%   
•  : 5.8 ms ( ) 
• (UVLO) : 3.35 V ( ) ( ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•  (Sn 100%)   

•  : 4.0 V ~ 18.0 V 
•  ( ) : 2.5 V ~ 12.0 V 
•  : 600 mA 
• FB  : ±1.5%  
•  : 95% 
•  : 400 kHz ( )  
•  : 1.2 A ( ) ( ) 
•  : 170°C ( ) ( ) 
•  : Hiccup Latch  
• 100%   
•  : 5.8 ms ( ) 
• (UVLO) : 3.35 V ( ) ( ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•  (Sn 100%)   
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( 94%) 
MOS P N MOS = 100%  

 : 300 kHz  
 : 2.7 ~ 16.0 V  
 : 1.25 V 1.3 ~ 6.0 V 0.1 V  

 : 2.0% 
 : (CSS)  

/  
Sn 100% *1 

 
*1.  “  ”  

   60 A  (A B ) 
   21 A   (C D ) 
   100 A  (E F ) 
   0.5 A  
  2.5 V ~ 16 V (B D F ) 

  2.5 V ~ 10 V (A C E ) 
  1.5 V ~ 6.0 V 0.1 V  
  0% ~ 100% PWM  (S-8520 ) 

  25% ~ 100% PWM / PFM  (S-8521 ) 
 P MOS FET PNP  

 ( PNP ) 
  180 kHz  (A B ) 

  60 kHz  (C D ) 
  300 kHz  (E F ) 
  8 ms  (A B ) 

  12 ms  (C D ) 
  4.5 ms  (E F ) 
 /  
   4 ms  (A ) 

   14 ms  (C ) 
   2.6 ms  (E ) 
 Sn 100% *1 

*1.  “  ”  

• : 260 nA 
•  (100 μA ) : 90.5% 
•  : COT  
•  : 2.2 V ~ 5.6 V 
•  : 0.7 V ~ 2.5 V, 0.05 V 
 2.6 V ~ 3.9 V, 0.1 V 
•  : ±1.5% (1.0 V VOUT 3.9 V) 
 ±15 mV (0.7 V VOUT 1.0 V) 
•  : 1.0 MHz (PWM ) 
• MOS FET  : 360 mΩ
• MOS FET  : 250 mΩ
• : 1 ms ( ) 
• (UVLO) : 1.8 V ( ) ( ) 
•  : 135°C ( ) ( ) 
•  : 450 mA (L = 2.2 μH ) 
•  : Hiccup  
•  : (S-85M1A B ) 
 (S-85M1A C ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•   

 

1 NC
2 VOUT
3 ON/OFF
4 CSS
5 VSS
6 NDRV
7 PDRV
8 VIN
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2 VSS
3 VOUT
4 EXT
5 VIN

WLP-6L
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B2 
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A1  EN
B1  VIN
C1  PVSS
A2  VOUT
B2  VSS
C2  SW



• : 260 nA 
•  (100 μA ) : 90.5% 
•  : COT  
•  : 2.2 V ~ 5.6 V 
•  : 0.7 V ~ 2.5 V, 0.05 V 
 2.6 V ~ 3.9 V, 0.1 V 
•  : ±1.5% (1.0 V VOUT 3.9 V) 
 ±15 mV (0.7 V VOUT 1.0 V) 
• MOS FET  : 360 mΩ
• MOS FET  : 250 mΩ
• : 1 ms ( ) 
• (UVLO) : 1.8 V ( ) ( ) 
•  : 135°C ( ) ( ) 
•  : 300 mA (L = 2.2 μH ) 
•  : Hiccup  
•  : (S-85M0A B ) 
 (S-85M0A C ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•   

 : 10 A
 : 93% 

  : COT  
  : 2.2 V ~ 5.5 V 
  : 0.7 V ~ 2.5 V, 0.05 V 

 2.6 V ~ 3.9 V, 0.1 V 
  : 1.5% (1.0 V VOUT 3.9 V)

 15 mV (0.7 V VOUT 1.0 V) 
  : 1.0 MHz (PWM )
 MOS FET  : 450 m
 MOS FET  : 350 m
 : 1 ms ( ) 
 (UVLO) : 1.8 V ( ) ( ) 
  : 135°C ( ) ( ) 
  : 450 mA (L = 2.2 H ) 
  : Hiccup  
  :  
  : Ta = 40°C ~ 85°C 
  (Sn 100%)  

  1.2 MHz 
  2.0 V ~ 5.5 V 
   
  600 mA 
  0.6 V ±2.0% 
  92% 
  1 ms ( ) 
 /  1.0 A ( ) 
   
  P MOS FET  0.4  ( ) 
  N MOS FET  0.3  ( ) 
 ( )  
 Sn 100% *1  

*1.  “  ”  

WLP-6L
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B2 

C2 

B1 

C1 

A1  EN
B1  VIN
C1  PVSS
A2  VOUT
B2  VSS
C2  SW
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• : 260 nA 
•  (100 μA ) : 90.5% 
•  : COT  
•  : 2.2 V ~ 5.5 V 
•  : 0.7 V ~ 2.5 V, 0.05 V 
 2.6 V ~ 3.9 V, 0.1 V 
•  : ±1.5% (1.0 V VOUT 3.9 V) 
 ±15 mV (0.7 V VOUT 1.0 V) 
•  : 1.0 MHz (PWM ) 
• MOS FET  : 420 mΩ
• MOS FET  : 320 mΩ
• : 1 ms ( ) 
• (UVLO) : 1.8 V ( ) ( ) 
•  : 135°C ( ) ( ) 
•  : 450 mA (L = 2.2 μH ) 
•  : Hiccup  
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•  (Sn 100%)   

DC-DC  
•  : 260 nA 
•  (100 μA ) : 90.5% 
•  : COT  
•  : 2.2 V ~ 5.5 V 
•  : 0.7 V ~ 2.5 V, 0.05 V 
 2.6 V ~ 3.9 V, 0.1 V 
•  : ±1.5% (1.0 V VOUT 3.9 V) 
 ±15 mV (0.7 V VOUT 1.0 V) 
•  : 1.0 MHz (PWM ) 
• MOS FET  : 420 mΩ
• MOS FET  : 320 mΩ
• : 1 ms ( ) 
• (UVLO) : 1.8 V ( ) ( ) 
•  : 135°C ( ) ( ) 
•  : 450 mA (L = 2.2 μH ) 
•  : Hiccup  
•  :  
 

 
•  : 280 nA ( ) 
•  : 1.5 V ~ 5.5 V 
•  : VIN/2 (S-85S1PCxx) 
 VIN/3 (S-85S1PDxx) 
  

  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•  (Sn 100%) :  
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• : 260 nA 
•  (100 μA ) : 90.5% 
•  : COT  
•  : 2.2 V ~ 5.5 V 
•  : 0.7 V ~ 2.5 V, 0.05 V 
 2.6 V ~ 3.9 V, 0.1 V 
•  : ±1.5% (1.0 V VOUT 3.9 V) 
 ±15 mV (0.7 V VOUT 1.0 V) 
• MOS FET  : 420 mΩ
• MOS FET  : 320 mΩ
• : 1 ms ( ) 
• (UVLO) : 1.8 V ( ) ( ) 
•  : 135°C ( ) ( ) 
•  : 300 mA (L = 2.2 μH ) 
•  : Hiccup  
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•  (Sn 100%)   

DC-DC  
•  : 260 nA 
•  (100 μA ) : 90.5% 
•  : COT  
•  : 2.2 V ~ 5.5 V 
•  : 0.7 V ~ 2.5 V, 0.05 V 
 2.6 V ~ 3.9 V, 0.1 V 
•  : ±1.5% (1.0 V VOUT 3.9 V) 
 ±15 mV (0.7 V VOUT 1.0 V) 
• MOS FET  : 420 mΩ
• MOS FET  : 320 mΩ
• : 1 ms ( ) 
• (UVLO) : 1.8 V ( ) ( ) 
•  : 135°C ( ) ( ) 
•  : 300 mA (L = 2.2 μH ) 
•  : Hiccup  
•  :  
  

 
•  : 280 nA ( ) 
•  : 1.5 V ~ 5.5 V 
•  : VIN/2 (S-85S0PCxx) 
 VIN/3 (S-85S0PDxx) 
  

  
•  : Ta = −40°C ~ +85°C 
•  (Sn 100%) :  
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 0.9 V (IOUT = 1 mA)  
 25.9 A (3.3 V 100 kHz ) 

 0.5 A ( ) 
 PWM / PFM (S-8356/58 ) 

15 ~ 83% (100 kHz ) 
15 ~ 78% (250 kHz 300 kHz 600 kHz ) 

   
  1.5 ~ 6.5 V (VDD / VOUT ) 0.1 V  

 2.0 ~ 6.5 V (VDD / VOUT ) 0.1 V  
 2.4% 
 100 kHz 250 kHz 300 kHz 600 kHz 
 6 ms (100 kHz ) 
 /  
 Sn 100% *1 

*1.   

• 0.9 V (IOUT = 1 mA)  
• 23.2 μA (VOUT = 3.3 V ) 

0.5 μA ( ) 
• (50% / 75%) PFM  (A B D ) 

(75%)PFM  (C ) 
•  
• 2.0 V ~ 6.5 V (A B C ) 0.1 V  

1.5 V ~ 6.5 V (D ) 0.1 V  
• 2.4% 
• /  (A ) 
•  VDD / VOUT  (D ) 
•  (S-8352 ) 
• Sn 100% *1 

*1.    

 S-8357/58 B, F, H, N S-8357/58 E, G, J, P S-8355/56 K, L, M, Q
1 ON/OFF VOUT VOUT 
2 VOUT VDD VDD 
3 NC NC ON/OFF
4 VSS VSS VSS
5 EXT EXT EXT

 S-8357/58 B, F, H
1 VSS
2 VOUT
3 EXT

 S-8357/58 B, F, H
1 VOUT
2 VSS
3 EXT

SOT-23-3

2 3

1

SOT-23-5

1 32

45

SOT-89-3

1 32

 S-8351C S-8352C
1  VSS VSS
2  VOUT VOUT
3  CONT EXT

 S-8351B/C S-8352B/C
1  VOUT VOUT
2  VSS VSS
3  CONT EXT

 S-8351A S-8352A S-8351D S-8352D
1 ON/OFF ON/OFF VOUT VOUT
2  VOUT VOUT VDD VDD
3 NC NC NC NC
4  VSS VSS VSS VSS
5  CONT EXT CONT EXT

SOT-23-3

2 3

1

SOT-23-5

1 32

45

SOT-89-3

1 32



• 0.9 V (IOUT = 1 mA)  
• 18.7 μA (3.3 V 50 kHz ) 

0.5 μA ( ) 
• PWM / PFM  (S-8354 ) 

15% ~ 83% (30 kHz 50 kHz ) 
15% ~ 78% (250 kHz ) 

•  
• 1.5 V ~ 6.5 V (VDD / VOUT ) 0.1 V  

2.0 V ~ 6.5 V (VDD / VOUT ) 0.1 V  
• 2.4% 
• 30 kHz 50 kHz 250 kHz 
• 6 ms (50 kHz ) 
• Sn 100% *1 

*1.   

  1.8 V ~ 6.0 V 
  280 kHz ~ 1.08 MHz  
  88.5% 

47 ~ 88.5%  500 kHz  
47 ~ 80%  500 kHz  

  1.0 V ± 1.5% 
  40 ~ +85 C 
  UVLO( )  1.5 V ~ 2.3 V 0.1 V  

 0.1 V ~ 0.3 V 0.1 V  
   
  10 ms, 15 ms, 20 ms 3  

2  
  CC GND  
 Sn 100% *1  

 
*1.  “  ”  

1 CC
2 FB
3 CSP
4 VIN
5 EXT
6 VSS
7 ROSC
8 RDuty

1 CC
2 FB
3 CSP
4 VIN
5 EXT
6 VSS
7 ROSC
8 RDuty

SNT-8A

7
6
5

8
2
3
4

1

8-Pin TSSOP

7
6
5

8
2
3
4

1

 S-835xA, C, H
1  VOUT
2  VSS
3  CONT

 S-835xA, H
1  VSS
2  VOUT
3  CONT

 S-835xA, H S-835xD, J
1 ON/OFF VOUT
2 VOUT VDD
3 NC NC
4 VSS VSS
5 CONT CONT

SOT-23-3

2 3

1
SOT-23-5

1 32

45

SOT-89-3

1 32



• ∼
•
•

•
• ∼

∼
•
•
•
•
•

   1.1 V (1 mA)  ( UVLO ) 
   1.8 V ~ 5.5 V 
   1.2 MHz 600 kHz 
   0.6 V ± 2.0% 
   7 ms ( ) 
   70 A ( ) 
   PWM / PFM  (S-8366 ) 

 28% ~ 85% (1.2 MHz ) 
 28% ~ 90% (600 kHz ) 
  /  1.0 A ( ) 
    
    

 ( ) 
  UVLO( )  UVLO  
  Sn 100% *1  

*1.  “  ”  

   0.9 V (IOUT = 1 mA)  
   1.2 MHz 
   0.9 V ~ 4.5 V 

300 mA (VIN = 1.8 V VOUT = 3.3 V) 
   0.6 V 2.5  

85% 
   1.2 ms  
   95 A  
   PWM / PFM  

 88  
  /  3.0 A  

  N MOS FET  0.25   
VOUT 1.4 V Duty  

  Sn 100% *1  

*1.   

 S-8337 S-8338
1 CC CC
2 FB FB
3 CSP CSP
4 VIN VIN
5 EXT EXT
6 VSS VSS
7 ROSC ROSC
8 RDuty ON/OFF

8-Pin TSSOP

7
6
5

8
2
3
4

1

 With Short-Circuit
 Protection
1 VDD
2 CSP
3 FB
4 ON/OFF
5 VSS
6 EXT

 Without Short-Circuit
 Protection
1 ON/OFF
2 VSS
3 EXT
4 VDD
5 FB

 With Short-Circuit
 Protection
1 EXT
2 VSS
3 ON/OFF
4 FB
5 CSP
6 VDD

Without Short-Circuit
Protection
EXT
VSS
ON/OFF
FB
NC
VDD

SNT-6A

5
4
6

2
3
1

SOT-23-6

1 32

5 46
SOT-23-5

1 32

45

1  FB
2  VSS
3  CONT
4  VIN
5  VOUT
6  ON/OFF

1  ON/OFF
2  VOUT
3  VIN
4  CONT
5  VSS
6  FB

SOT-23-6

1 32

5 46
SNT-6A

5
4
6

2
3
1



 PFM CMOS   
  1.6 ~ 5.0 V 
  2.5 ~ 5.5 V ( 0.1 V ) 
  2 % ( ) 
  1.0 ms ( ) 
  25 mA (VIN = (VOUT(S)  0.80) V) 
  1.0 MHz ( ) 
 ON/OFF  1 A ( ) 
 Sn 100% *1  

*1.   

•
μ =
μ

•
±

•
±

•
•
•

•

1  VIN
2  C+
3  C-
4  ON/OFF
5  GND
6  VOUT

1  C+
2  VIN 
3  NC
4  VOUT 
5  ON/OFF
6  GND
7  NC
8  C-

SOT-23-6W

1 32

5 46
SNT-8A

7
6
5

8
2
3
4

1

1  VSS
2  PREEND
3  VBAT
4  CS
5  RESET
6  VOUT
7  VIN
8  VRO

8-Pin TSSOP

7
6
5

8
2
3
4

1
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